    出来乍到，请各位高人帮忙分析下原因：
如下波形是在测试过程中量测得波形，觉得有一些比较严重的问题，还请帮忙深入分析一下：
    GND的波形跟着mosfet的开关变化很严重，v-core的输出也是脉冲很大，不知道是否是layout问题.
   Vin  12v

   Vout 1.5v 20A/PHASE

   IC   isl6262

   MOSFET  high:AO4446 LOW: AOL1412

    谢谢~

High side and low side MOSFET waveform:
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V-CORE and GND waveform
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High side mosfet waveform and v-core out waveform
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